Amplificatoare de Microunde

Proiectarea unui singur etaj
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Schema bloc a unui amplificator cu un tranzistor
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Stabilitatea

- Stabilitatea neconditionata: circuitul este
neconditionat stabil daca [Fin| <1 gi |Fies| <!
pentru orice impedanta pasiva a sarcinii i
sursei.

- Stabilitatea conditionata: circuitul este
conditionat stabil daca [Iin| <1 sillies| <!doar
pentru un anumit interval de valori pentru
impedanta pasiva a sarcinii Si sursei.



Cercurile de stabilitate
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Exemplu
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